Espelho de Corrente em Cascode com Elevada Excurséao de Sinal

Este espelho possui as mesmas caracteristicas do espelho em cascode
simples, aquele espelho de corrente em cascode com os transistores de
entrada configurados como diodo (que agora sera referido como espelho de
corrente em cascode simples), porem com excursdo de sinal maior. Entretanto,
necessita de tensido de polarizacdo, que deve ser cuidadosamente calculada
para garantir que os transistores sempre operem em saturagao.
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A corrente /, é espelhada do transistor
M,, para o M,,, enquanto M,; e M,z
sdo responsaveis por fazer Vg,
aproximadamente igual a V. Isto
torma a corrente de saida |/,
praticamente independente de V,,
implicando em uma impedancia de
saida muito elevada. Mas nesta
configuragcéo, V,, € menor que na
configuragdo em cascode simples,
com os dois transistores de entrada
nao estdo conectados em diodo.
Desta forma, a tensao V., também é
menor.



Excurséo de Sinal do Espelho de Corrente de Elevada Excurséo de Sinal

A menor tensao de saida deve ser tal que todos os transistores permanecam
em saturagao. No caso extremo, a menor tensdo de saida ocorre quando Vg é

0 minimo possivel.
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Impedancia de Saida do Espelho de Corrente de Elevada Excurséo de Sinal

Este espelho possui as mesmas caracteristicas do espelho em cascode
simples, e isto implica em impedancia de saida com a mesma caracteristica.
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Resposta em Frequéncia do Espelho de Corrente em Cascode de Elevada Excurséo de Sinal
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Descasamento do Espelho de Corrente em Cascode de Elevada Excursdo de Sinal

O espelho de corrente em cascode de elevada excursdo de sinal possui
descasamento similar ao do espelho de corrente em cascode simples.
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Ajuste da Tenséo de Polarizaggo Vg

A tensao de polarizagdo Vg ndo pode ser escolhida aleatoriamente. Seu valor

deve ser tal que mantenha todos os transistores saturados, apesar das variagoes
del e V..
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Corrente de Entrada Constante

Condicdo mais comum, de baixa tensdo de saida. Somente as
condi¢oes de saturagao para M,, e M,z sao importantes.
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Corrente de Entrada Constante

Condicdo mais comum, de baixa tensdo de saida. Somente as

Vouin <Vyp + AV, ——> 7 . 20 i
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Corrente de Entrada Constante

Vowin > Vi + AV, Condicdo menos comum, pois implica Nem’ yalores mais
! elevados para V.. Neste caso, V,, ., nao € importante, e
somente a saturacédo de M,, e M, € considerada.
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Corrente de Entrada Constante

Condicdo menos comum, pois implica em valores mais

Vouin > Ve + AV, ——> B _
omin = & elevados para V... Neste caso, V,, ,, ndo é importante, e
somente a saturacédo de M,, e M, € considerada.
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Corrente de Entrada Variavel

Condicao mais comum, de baixa tensao de saida. Somente as

Vowin <Vr +AV,, —>  condigbes de saturagdo para M,, e M,z sdo importantes.
Neste caso, a regiao de operacao valida € um retangulo dentro
Vs das retas delimitadoras.
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Corrente de Entrada Variavel

Condicdo menos comum, de tensdo de saida mais elevada.

Vowmn >Vr +AV,, —>  Somente as condigbes de saturagdo para M,, e M,z sdo
importantes. Neste caso, a regiao de operacao valida € um
retangulo dentro das retas delimitadoras.
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Como escolher Avg,i, € AVygpay

Os valores de Avy,, € Avy,,, devem ser escolhidos em

funcado das correntes minima e maxima.
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Espelho de Corrente PMOS em Cascode com Elevada Excursdo de Sinal

O projeto dos espelhos de corrente PMOS pode ser realizado com as equacdes
desenvolvidas para o caso NMOS, mas trocando os parametros do transistor NMOS
pelos do PMOS.
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